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Uktad kluczowania generatora wielkiej czestotliwosci

Przedmiotem wynalazku jest uktad kluczowania generatora wielkiej czestotliwosci.

Znany uktad kluczowania generatora wielkiej czestotliwosci zbudowany jest przy wykorzystaniu dodatko-
wego tranzystora wigczonego miedzy wyjscia generatora i uktadu kluczujacego. Uktad kluczujacy steruje bazg
tego tranzystora, jego kolektor dotaczony jest do wyjscia generatora zas emiter petaczony z punktem o potencja-
le odniesienia uktadu. Prostokatne impulsy podawane z uktadu kluczujacego na baze tranzystora, wprowadzaja

g0 w stan nasycenia lub zatkania. Gdy tranzystor przewodzi, zwiera wyjscie generatora do punktu o potencjale
odniesienia uktadu.

Znany uktad posiada nastgpujace wady: dlugi czas gasnigcia drgan, brak statej fazy rozpoczynania genera-
cji oraz brak odseparowania skiadowej stalej, spowodowane duzymi stalymi czasu elementéw sprzegajacych
w generatorze i elementéw sprzegajacych pomiedzy generatorem a Zrédtem impulséw.

Uktad kluczowania, wedtug wynalazku, zbudowany jest z dodatkowej cewki indukcyjnej, sprz¢zonej
z cewka obwodu rezonansowego generatora, potgczonej poprzez diody pétprzewodnikowe o tej samej polaryza-
cji z rezystorem dotaczonym do wyjscia uktadu kluczujacego. Srodek uzwojenia dodatkowej cewki potgczony
jest z punktem o potencjale odniesienia uktadu. Przy matej indukcyjnosci dodatkowej cewki, z punktem o poten-
cjale odniesienia uktadu potgczony jest jeden z koricow tej cewki.

Uktad odznacza si¢ korzystnymi parametrami: bardzo krétkim czasem zaniku drgai generatora — gdy
warunek amplitudy wzbudzenia nie jest spetniony oraz krétkim czasem narastania i stala faza napigcia w mo-
mencie rozpoczynania generaciji. )

- Uklad kluczowania generatora wielkiej czgstotliwosci przedstawiony jest w przykladzie wykonania na
rysunku, na ktérym uktad wtaczony jest miedzy generatorem i uktadem kluczujacym.

Generator wielkiej czestotliwo$ci 1 zawiera réwnolegty obwdd rezonansowy zbudowany z kondensatora
Cl i cewki indukcyjnej L1. Uktad kluczowania zawiera dodatkowa cewke indukcyjng L2 sprzgzong z cewka L1
generatora 1. Korice a i ¢ cewki L2 potaczone sg odpowi«isi0 z katodami diod pdtprzewodnikowych D1 i D2.
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Anody D1 i D2 potgczone sg poprzez rezystor R z wyjsciem uktadu kluczujacego 2. Srodek b uzwojenia cewki
L2 potaczony jest z punktem o potencjale odniesienia uktadu. Przy odwrotnej polaryzacji impulséw kluczujg-
cych, elektrody diod D1 i D2 potaczone sg odwrotnie.

Uktad dziata nastepujgco. Przy braku impulsu kluczujgcego, dla kazdej potéwki sinusoidy napigcia wiel-
kiej czestotliwosci, potowa uzwojenia cewki L2 (korice a, b lub b, c) obcigzona jest rezystancja jednej z diod D1
lub D2 i potgczonym z nig szeregowo rezystorem R oraz rezystancja wewnetrzng uktadu kluczujacego 2. Najwie-
kszg z rezystanciji jest rezystancja diody, gdyz indukowane napigcie wielkiej czgstotliwosci jest niewielkie i dioda
pracuje przy matych pradach. Zatem przy braku impulsu kluczujgcego, generator 1 odczuwa jedynie niewielkie
state obcigZenia i generuje sygnat wielkiej czestotliwosci.

W momencie podania impulsu kluczujgcego na diody D1 i D2 poprzez rezystor R, prady obu diod znacznie
rosng i ich rezystancja rézniczkowa staje si¢ mata. Prowadzi to do zwarcia uzwojenia cewki L2. Mimo istnienia
w uktadzie indukcyjnosci, prad plynacy ze Zrédia impulséw kluczujacych 2 nie bedzie odksztalcony, gdyz
jednoczeénie doptywajacy do koricéw a i c.cewki L2 prad, wywola znoszenie si¢ SEM.

Zastrzezenie patentowe
Uktad kluczowania generatora wielkiej czestotliwo$ci, znamienny ty m, ze zbudowany jest z cewki
indukcyijnej (L2), sprz¢zonej z cewks (L1) obwodu rezonansowego generatora (1), potaczonej poprzez diody
pétprzewodnikowe (D1) i (D2) o tej samej polaryzacji z rezystorem (R), dotaczonym do wyjscia uktadu kluczu-
jacego (2), przy czym srodek (b) lub jeden z koricéw (a, c) cewki (L2) potaczony jest z punktem o potencjale
odniesienia uktadu.
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